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Organizacia praktika

“Ihybridna forma vyuky
_Iprezen¢né meranie v ucebni Fp3 (9:00 — 11:00)
“Isimulovanie v programe Micro-Cap

19 uloh

15 uloh meranych prezencne v praktiku
14 simulované ulohy ,
11 uloha v Cistych priestoroch na UFKL

(v ISe najdete
navody (podrobne si ich prestudujte pred praktikom)
“Ipredchystané zapojenia k simulacnym uloham
_linStrukcie ako ma vyzerat protokol
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Podmienky udelenia zapoctu
“Jaktivna ucCast na praktiku

_lvypracovanie 9 protokolov
12 tyzdne na vypracovanie protokolu

ICierne puntiky
_Ipuntik po neodovzdani protokolu po 2 tyzdnoch
_Ipuntik po dalsom tyzdni
Dmaximé!ne 3 puntiky
Imusi splnat minimalne poziadavky

_lindividualne prebratie protokolov
“Ifunkcia suciastky/obvodu, napln ulohy, diskusia vysledkov
Juznané vsetky protokoly 48 hodin pred preskusanim
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Ulohy

kontroluje

1. RC generatory s tranzistory meranie Tomas Medek

meranie
3. Zenerova dioda a stabilizatory napéti + Tomas Medek
simulacia

6. Diody v usmérnovacich stfidavého proudu meranie Richard Vaclavik

8. Tyristory meranie Tomas Medek

10. Logické obvody meranie Richard Vaclavik
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Harmonogram

Tyzden Datum Uloha

2. 26.2. 7. Parametry unipolarnich tranzistoru

4, 11.3 3. Zenerova dioda a stabilizatory napéti (simulovanie)

6. 25.3. praktikum prezencéne

8. 8.4. praktikum prezencéne

10. 22.4. praktikum prezencéne

12. 6.5. praktikum prezencéne
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Rozdelenie prezencnych uloh

Brodnansky, David
Hojac, Jan

Novak, Rostislav
Stefek, Adam

e\

Tyzden  Datum 1.+ 9. uloha 3. uloha 6. uloha 8. uloha 10. uloha

(pridelené Cislo urcuje ktoru ulohu budete merat’ v ktorom tyzdni)
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Protokoly

lodovzdavanie:

“IRichard Vaclavik: richard.vaclavik@mail.muni.cz
1Tomas Medek: 469199@mail.muni.cz

"ldo nazvu protokolu zahrnut vase meno, Cislo ulohy a Cislo
verzie (Novak u1_v1.pdf)

Iminimalne poziadavky na uznanie protokolu (viz. instrukcie v ISe):

“IhlaviCka

‘lulohy (stanovenie uloh)

‘Itedria (dostatoCne dlha, podrobna a vystizna; najdblezitejsi je
princip suciastky, ktory overujete v praktickej Casti)

“lvysledky (postup merania, simulovania a spracovania dat,
prezentovanie vysledkov v podobe grafov, tabuliek a pod. a ich
podrobna diskusia),

“1zaver (zhrnutie najpodstatnejSich poznatkov diskusie)
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Simulacia v Micro-Cape
‘luloha 2. Uréeni ¢tyrpolovych parametra bipolarneho tranzistoru
‘lzapojenie so spoloCnym emiterom

“Isimulovanie vystupnej, prevodnej a vstupnej charakteristiky

“lurCenie h-parametrov
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Charakteristiky bipolarneho tranzistora
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Simulacia v Micro-Cape

ClurCenie Earlyho napatia z vystupnych charakteristik
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